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Tranzistory nf vykonové 5.1.2

KD 135, KD 137, KD 139 NPN — PRO VSEQBECNE POURITI

NPN—TFAHIWUCTOPbLI ANA OBWErO MNPUMEHEHMA ® NPN— GENERAL-PURPOSE TRANSISTORS e NPN— TRANZISTOREN
FUR UNIVERSALBENUTZUNG

Kiemikové planarné epitaxni vykonové tranzistory NPN se ztratovym vyko- ~ 1Bmay_
nem 1 W pro nf zesilovate, budici a koncové stupné stredniho vykonu. ¢ EJ

Komplementarni typy KD 136, KD 138, KD 140

Pouzdro: TO—126 (SOT—32)

Plastové pouzdro s jednostrannymi paskovymi vyvody. Kolektor je vodivé spojen
s kovovou plochou na zadni strané pouzdra, ktera je uréena k montazi na chladié
pomoci Sroubku M3. K tomuto Uéelu slouzi v pouzdru otvor o priméru 3 mm.
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Mezni hodnoty:
KD 135 [ KD 137 |[KD 139
Napéti kolektar — emitor Usern max. 45 60 100 v
Rge = 1kQ
Napéti kolektor — emitor Uees max. 45 60 100 Vv
Napéti kolektor — emitor Ueeo max. 45 60 100 v
Napéti emitor — baze Ueao max. 5 v
Proud kolektoru trvaly ’ I max. 1,6 A
Proud kolektoru vreholovy
k> 25Hz, §<0,5 by max. 2 A
Proud baze k max. 02 A
Ztratovy vykon celkovy
D, =40°C B max. i W
D, S25%C | P max. 12,5 W
Teplota prechodu D, max. 150 °C
Pracovni teplota okoli i, min.—max. —65 ... +150 L 0]
Tepelny odpor celkovy Finga 110 KW
Tepelny adpor vnitfni By 10 K/w
Charakteristické (daje:
Zakladni hodnoty: min.—max.
Zbytkovy proud kolektoru
cho =30 V, 0. =125°C !CBO =10 [,IA
Prlrazné napéti kolektor — emitor
bogo =10 mA KD 135 Ugriceo 245 v
KD 137 F LI 260 '
KD 139 Yigniceo 280 v
Prurazné napéti kolektor — emitor
le=1mA, Rg. = 1kQ KD 135 [ —— =45 v
KD 137 1 Boecrn 260 v
KD 139 Ugnicer =100 v
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L J_,{IS' TRANZISTORY  NF VYKONOVE

Prirazné napéli emitor — baze
les =1 pA
Saturaéni napéti kolektoru
l; =500 mA, I5 =50 mA
Saluraéni napéli baze
I =500 mA, ;=50 mA
Proudovy zesllovacl éinitel
_UCE "2‘/. 'c =5mA
—Upge =2V, | =500 mA
—Uge =2V, Iy =150 mA KD 135
KD 137
KD 139
Mezni kmitoéel tranzitni
~Uge =5V, |- =50mA
Parované tranzislory:
Pomér zesilovacich Einitell tranzistor
~Uee =2V, |, = 150 mA
Fomér zesilovacich cinitelll komplementarnich
parl lranzistord
—~Uge =2V, |, = 150 mA
KD 135/KD 136; KD 137/KD 138; KD 139/KD 140
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Doporuéeni pro konstrukteéry:
. Vyvody se nesméji zkralit vice nez na délku 6 mm.

. Vyvody se nesméji ohybat ve vzdalenosti mensi nez 5 mm od pouzdra. Pfipustny Ghel ohybu je max. 90° s polomérem

ohybu min. 0,75 mm.
. Vyvody se nesméji namahat kroucenim.

. Doba pajeni u ruéniho pajeni max. 4 s pfi teploté pajedla 350 °C, u hromadného pajeni max. 8 s pri teploté pajky 250 °C.

JestliZe se péjeji zkracené vyvody, musi se zajistil spolehlivy odvod tepla i b&hem pajeni.

. Vyuzije-li se ziratovy vykon tranzistoru vétsi nez | W pfi teploté 45 °C, musi se pouzit vhodny chladi¢ k odvodu tepla
z tranzistoru. Chladié musi pfiléhat k celé kovove plede na zadni ¢asti pouzdra tranzistoru. Tranzistor se pfipeviuje na
chladi¢ pomaoci Sroubku M3. Pfipustny kroutici moment je max. 0,8 Nm.
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